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Obsah oddilu
2

Nf tranzistory malého a stfedniho vykonu ...................ccccooiiiiiiiiiiies

VI tranzistory maleho a stiedniho VWKONU ...y s 4
Tranzistory malého a stfedniho vykonu ........................ zahranicéni typy ....... 5
Nf tranzistory stfedniho VYKONU ................ccccoiiiiiiiiii e 6
Vf tranzistory malého VYKONU ... 7
Tranzistory pro koncove Stupnd VId@0 .......cuasmsusssmavsssssaivisssssivesivasss s 8
DVOJIte tranzZiStory ..........cccoooiiiiiiiiiiiee e e 9
Spinaci tranzistory ... 10
Nf VYKONOVE tranziStory ... 11
Vykonové tranzistery . . ... oar oo zahranicni typy ..... 15
VYKENOVE SPINAGT SrANZIBYONY o imwunssoss s s pos s s s sessauso s s s 16
Vysokonapét'ové spinaci tranzistory ... 18
Vykonoveé spinaci tranzistory ...................ccccoccieeeeeeenn. zahranicni typy ..... 19
Vykonové tranzistory v Darlingtonové zapojeni ................ccccviiiiiiiiieeeennnne, 22
Vykonové tranzistory v Darlingtonové zapojeni ........... zahraniéni typy ..... 24
Vn vykonové tranzistory v Darlingtonové zapojeni ..... zahranicni typy ..... 25
Vysokofrekvencéni tranzistory pro VHF a UHF ..., 26
Vysokofrekvencni tranzistory malého vykonu ............. zahraniéni typy ..... 28
Tranzistory v pouzdrech SMD ... 29
Technické vyKresy pouzder ..o 30




L

KREMIKOVE TRANZISTORY

NiZKOFREKVENCNiI TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty "CBOthi Ues . “?‘e. pfi Uss e f fr F

UCB U U ’ P T ',CES UCES 21E min max

UCES’ CEO EBO C tot i

V] MV VI [mA] [mW] [°C] [nA] V] [V] [mA] [kHz] [MHz] [dB] pouzdro analog
BCY58 32 32 7 200 1000 150 02 32 250 2) L
BCY59 45 45 7 200 1000 150 02 45 250 2) T1
BC413B 45 30 5 100 300 150 15 30 240-500 5 2 1 250 259 T2
BC413C 45 30 5 100 300 150 15 30 450-900 5 2 1 250 259 T2
KC147 45 45 5 100 200" 125 15 45 125500 5 2 1 150 10%) T3 BC147
KC148 20 20 5 100 200") 125 15 20 125900 5 2 1 150 109) T3 BC148
KC149 20 20 5 100 200" 125 15 20 240900 5 2 1 150 47 T3 BC149
KC237A 50* 45 6 100 300 150 15* 50" 120-220* 5 2 150 109) T4 BC237
KC237B 50* 45 6 100 300 150 15* 50* 180460* 5 2 150 10%) T4
KC237V 70 64 6 100 300 150 15* 70  30-150* 5 2 150 109) T4
KC238A 300 20 5 100 300 150 15* 30" 120-220" 5 2 150 10%) T4 BC238
KC238B 300 20 5 100 300 150 15* 30" 180-460* 5 2 150 10%) T4
KC238C 30" 45 5 100 300 150 15*  30* 380-800* 5 2 150 10%) T4
KC239B 30" 20 5 50 300 150 15* 30" 180460 5 2 150 4% T4 BC239
KC239C 30 20 5 50 300 150 15* 30" 380-800* 5 2 150 43) T4
KC239F 30 20 5 50 300 150 15* 30" 300-800* 5 2 150 43 T4
KC507 45 45 5 100 300 175 15 45 125-500 5 2 1 150 10%) 5 BC107
KC508 20 20 5 100 300 175 15 20 125-900 5 2 1 150 109) 5 BC108
KC509 20 20 5 100 300 125 15 20 240-900 5 2 1 150 4?) T5 BC109
KC635 45* 45 5 1000 800 150 100* 30* 40-250* 2 150 50 T4 aBC635
KC637 60* 60 5 1000 800 150 100* 30" 40-160* 2 150 50 T4 o BC637
KC639 100* 80 5 1000 800 150 100 30* 40-160* 2 150 50 T4 o BC639

') T, <45 °C, bez chlazeni
NUe=5V, Ic=02mA, R, =2k, f=1kHz, Af=200 Hz

pouzdro T2

pouzdro T4

TO-92

N Ue=5V,Ic=02mA, R;=2kQ, A4f=30 ... 15000 Hz

BC635-640

pohled zdola

E

C B

pouzdro T1

pouzdro TS

TO-

18

Barevny prouzek
na pouzdru T3

KC147 Cerveny
KC148 modry
KC149 bily

Q.

g B

pouzdro T3
SOT-25

N
wé
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KREMIKOVE TRANZISTORY

NiZKOFREKVENCNI TRANZISTORY P-N-P

Typ Mezni hodnoty ‘f355*pfi ~Uee y ”m. pii -Uce [e f fr F
—uvCe _U —U _.' P T _r-T,BO -UCES 21E min max
—Upggs* ~Wce0 ~Veso e tot i
[Vi V1 [V] [mA] [mW] [°C] [PA] V] [V] [mA] [kHz] [MHz] [dB] pouzdro analog

BCY78 32 32 5 200 1000 150 2 32 180 2) T1

BCY79 45 45 5 200 1000 150 2 35 180 2% T1

BC157VI 50 45 5 100 300 125 100 20 75-150 5 2 1 150 10 T6

BC157A 50 25 5 100 300 125 100 20 125-260 5 2 1 150 10 T6

BC158VI 30 25 5 100 300 125 100 20 75-150 5 2 1 150 10 T6

BC158A 30 25 5 100 300 125 100 20 125-260 5 2 1 150 10 T6

BC158B 30 25 5 100 300 125 100 20 240-500 5 2 1 150 10 T6

BC159A 25 20 5 100 300 125 100 20 125-260 5 2 1 150 4 T6

BC159B 25 20 5 100 300 125 100 20 240-500 5 2 1 150 4 T6

BC177V 50 45 5 100 300 175 100 20 50-100 5 2 1 100 10 T7

BC177VI 50 45 5 100 300 175 100 20 75150 5 2 1 100 10 T7

BC177A 50 45 5 100 300 175 100 20 125-260 5 2 1 100 10 T7

BC177B 50 45 5 100 300 175 100 20 240-500 5 2 1 100 10 T7

BC178V 30 25 5 100 300 175 100 20 50-100 5 2 1 100 10 T7

BC178VI 30 25 5 100 300 175 100 20 50-100 5 2 1 100 10 T7

BC178A 30 25 5 100 300 175 100 20 125-260 5 2 1 100 10 T7

BC178B 30 25 5 100 300 175 100 20 240-500 5 2 1 100 10 T7

BC179A 20 20 5 100 300 175 100 20 125-260 5 2 1 100 4 T7

BC179B 20 20 5 100 300 175 100 20 240-500 5 2 1 100 4 T7

KC307A 50* 45 5 100 300 150 15 50 120-220* 5 2 150 102 T4 BC307
KC307B 50* 45 5 100 300 150 15 50 180-460* 5 2 150 102 T4

KC307V 64* 64 5 100 300 150 15 64 30-150* 5 2 150 102 T4

KC308A 30" 25 5 100 300 150 15 30 120-220* 5 2 150 102 T4 BC308
KC308B 30" 25 5 100 300 150 15 30 180-460* 5 2 150 102 T4

KC308C 300 25 5 100 300 150 15 30 380-800* 5 2 150 102 T4

KC309B 25 20 5 50 300 150 15 25 180-460* 5 2 150 42 T4 BC309
KC309C 25" 20 5 50 300 150 15 25 380-800* 5 2 150 42 T4

KC309F 25 20 5 50 300 150 15 25 300-800* 5 2 150 2! T4

KC636 45" 45 5 1000 800 150 100* 30 40-250* 2 150 50 T4 aBC636
KC638 60* 60 5 1000 800 150 100* 30* 40-160* 2 150 50 T4 uBC638
KC640 100 100 5 1000 800 150 100* 30* 40-160* 2 150 50 T4 o BC640

N=Uce=5V,-lc=02mA, R;=2kQ, f=1kHz , Af=200 Hz )=Uce=5V,-lc=02mA, Ry=2kQ, Af=30 ... 15 000 Hz

pohled zdola
=
C B
E
C B

Detailni vykresy pouzdro T7
8 Kericl A0 — T0-18 C B




KREMIKOVE TRANZISTORY

T VYSOKOFREKVENCNI TRANZISTORY PRO VSEOBECNE POUZITi N-P-N

" Typ Mezni hodnoty leso pfi Ucs hoe pfi Ue e f f
Uso Uen I Uso PS5 T, Ihzsel* Ie*
vl [V [mA] [V] [mW] [°C] [nA] V] V] [mA] [MHz] [MHz] pouzdro analog
KF503 1009 50 5 700 175 | 500 50 00 10 30 T8 ~BF177
2500°) >3 10 10 30 150
KF504 1609 50 5 700 175 | 100 140 100 10 30 T8 o 41
2500°) >3 10 10 30 150
KF506 75 504 500 7 800 200 10 60 35125 10 10 T8 ~BFY34
2600°) >0 50 30 30 60
KF507 40 32 500 5 800 200 | 500 30 >3 10 10 T8 ~BFY33
2600°) 10 50 30  >50
KF508 75 509 500 7 800 200 10 60  90-300 10 10 T8 ~BFY46
2600°) 10 50 30 >70
KF508A 75 50 500 7 800 200 10 60 133-1000 10 10 T8
26007) 10 50 30  >70
KF509 75 504 500 7 800 200 50 60  90-300 10 10 T8
26007) 10 50 30  >60
KS500 25 14 200 5 1000%)200 | 500 15 >20 1 10 T5
300 10 10 >200
) T. <110°C ) Ree =0 Q 3) S idealnim chlazenim “) Ree <10 Q 5) Ta=25°C 6) T. <45 °C
VYSOKOFREKVENCNI TRANZISTORY PRO VSEOBECNE POUZITI P-N-P
Typ Mezni hodnoty ~lego pfi ~Ucs hypepfi =Uss  —le fr
~Ucgo ~Uce') e ~Ueso Pa T
M M [mAl M MW el | A V] vV [mA] [MHz] | pouzdro | analog
KF517 40 30 500 5 800 200 | 500 30 A35..120 10 10 50 T8 ~2N1131
2600?) B:90 ... 300
C: 60 ... 160
1) Ree = ?) S idealnim chlazenim
Doporuéené komplementarni dvojice: KF506/KF517A, KF507/KF517A, KF508/KF517B
Vysvétlivky veli€in jsou
pohled zdola na konci prirucky. pohled zdola
@ ) QE
C = .
C B
pouzdro T5 pouzdro T8
=
TO-18 CB TO-39

N =N
=
m
2



KREMIKOVE TRANZISTORY

NEJBEZNEJSi ZAHRANICNi TYPY

TRANZISTORY PRO VSEOBECNE POUZITi V POUZDRECH T0O-92 (SMD: SOT-23)

Typ Orientacni hodnoty*
Ueeo le Pt hee fr SMD analog

NPN PNP V] [mA]  [mW] [MHz] poznamka NPN PNP
BC337-16 BC327-16 45 500 625 100-250 100 BC817-16 BC807-16
BC337-25 BC327-25 160-400 BC817-25 BC807-25
BC337-40 BC327-40 250-630 BC817-40 BC807-40
BC338-16 BC327-16 25 500 625 100-250 100 BC818-16 BC808-16
BC338-25 BC327-25 160-400 BC818-25 BC808-25
BC338-40 BC327-40 250-630 BC818-40 BC808-40
BC546A BC556A 65 100 500 110-220 300 BCB846A BC856A
BC546B BC556B 200-450 BC846B BC856B
BC546C BC556C 420-800 BC846C BC856C
BC547A BC557A 45 100 500 110-220 300 BC847A BC857A
BC547B BC557B 200-450 BC847B BC857B
BC547C BC557C 420-800 BC847C BC857C
BC548A BC558A 30 100 | 500 110-220 300 BC848A BC858A
BC548B BC558B 200-450 BC848B BC858B
BC548C BC558C 420-800 BC848C BC858C
BC549B BC559B 30 100 500 200450 300 maly $um BC849B BC859B
BC549C BC559C 420-800 maly $um BC849C BC859C
BC550B BC560B 45 100 500 200-450 300 velmi maly $um BC850B BC860B
BC550C BC560C 420-800 300 velmi maly $um BC850C BC860C
BC639 BC640 80 1000 800 40-250 300
2N3903 2N3905 40 100 500 50-150 160 spinaci
2N3904 2N3906 40 100 500 100-300 300 spinaci

TRANZISTORY PRO VSEOBECNE POUZITI

Typ Orienta¢ni hodnoty*
Uecko le P hee fr SMD
vodivost vVl [mA] [mW] [MHz] poznamka pouzdro analog
2N2222 NPN 40 800 500 100-250 300 TO-18
2N2907 PNP -40 -600 400 100-250 200 TO-18
2N2219 NPN 30 800 800 100-250 250 TO-39
2N3019 PNP -80 -1000 800 100-250 100 TO-39

* Uvedené typy tranzistor vyrabi vice vyrobcl, parametry se vétSinou drobné lisi. Pfesné hodnoty zjistite v katalogu konkrétniho viyrobce.




KREMIKOVE TRANZISTORY

NF TRANZISTORY N-P-N A P-N-P STREDNIHO VYKONU

Typ Vodi- Mezni hodnoty lego pfi Ucs hae pii Uge o f fr
vost Ues Uceo Ueso e P T ™ "
VM M M A W [°C) nA] V] [V] [mA] [kHz] [MHz] pouzdro analog
KCY33 | NPN 40 40 5 1 0,737 +175 50 30 35-350 2 150 - typ. 65 T9
KCY34 |[PNP | 40 40 -5 -1 0737 +175 50 =30 35-300 -2 -150 - typ. 65 T9
KCY35 | NPN 45 45 5 1 0737 +175 20 30 40-300 2 150 - typ. 70 T9 BC140
typ. 0,1 A: 40-100
B: 63-160
C: 100-300
KCY36 |PNP | 45 45 -5 -1 07/37 +175 20 =30 40-300 -2 -150 - typ. 70 T9 BC160
typ. 0,1 A: 40-100
B: 63-160
C: 100-300
KCY37 | NPN 60 60 5 1 07/3,7 +175 20 30 40-160 2 150 - typ. 70 T9 BC141
typ. 0,1 A: 40-100
B: 63-160
KCY38 |PNP | 60 60 -5 -1 0,7/37 +175 20 =30 40-160 -2 -150 - typ. 70 T9 BC161
typ. 0,1 A: 40-100
B: 63-160
KCY39 |[NPN| 100 80 5 1 07/37 +175 20 30 40-160 2 150 - typ. 70 T9 BC142
typ. 0,1 A: 40-100
B: 63-160
KCY40 |PNP |-100 -80 -5 -1 0,7/37 +175 20 =30 40-160 -2 -150 - typ. 70 T9 BC162
typ. 0,1 A: 40-100
B: 63-160

1) 0,7 W: pfi 100 % Ucemax, Rine = 220 K/W (bez chlazeni); 3,7 W: pfi 10 % Ucemax, Rinic = 35 KIW.

Tabulka nahrad tranzistora KCY33-KCY38 je na str. 9.

Doporuéené komplementarni dvojice: KCY33/KCY34, KCY35/KCY36, KCY37/KCY38, KCY39/KCY40

NF TRANZISTORY N-P-N A P-N-P STREDNIHO VYKONU

Typ Vodi- Mezni hodnoty lees pﬁ U(;E hae pfl UCE le fr Uees
vost | Ucso Uceo Ueso e Pt T il "
VI M M [mA] [mW] [C] Al V] vV Al [MHz] V] pouzdro analog
BC211 NPN 80 40 5 1 700 +175 100 40 6. 40-100 2 0,15 50-300 <1') T13
10: 63-160
16: 100-250
BC313 PNP | 60 40 -5 -1 700 +175 -100 40 6: 40-100 -2 -0,15 50-300 <1) T13
10: 63-160
16: 100-250
1) UBE = O V
pohled zdola
E

pouzdro T8
pouzdro T9 c B

pouzdro T10
B
cE

(o))
=l



KREMIKOVE TRANZISTORY

NF A VF TRANZISTORY N-P-N A P-N-P PRO PRUMYSLOVA POUZITI

Typ Vodi- Mezni hodnoty Ieso pfi Uce hae pfi Ues le fr Uces
vost Ugo Ueo It Umo F.Y) Tj - Is* It
VI M [mA] V] [mW] [°C] [ Al V] [WA] (V] [mA] [MHZ] [mV] pouzdro analog

KFY34 NPN 75 50% 500 7 800 200 10 60 35-125 10 -10 <1,59) T8 BFY34
2600%) 10  -50 =>507)

KFY46 NPN 75 50% 500 7 800 200 10 60 90-300 10 -10 <1,5%) T8 BFY46
2600%) 10 =50 >70")

KFY16 PNP | -75 —459% -500 -5 800 200 -10 -60 35120 -10 10* <1,09 T8 BFY16
2600%) -10  50* >507)

KFY18 PNP -75 —45% -500 -5 800 200 -10 -60 90-300 -10 10* <1,09 T8 BFY18
26007 -10  50* >501)

") =30 MHz 2) Ic =150 mA, Iz =15 mA %) S idealnim chlazenim “MYRee=100Q 5) Ree =
Doporuc¢ené komplementarni dvojice: KFY34/KFY16, KFY46/KFY18

VYSOKOFREKVENCNiI TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty !ffo pAlUcs  hae pii U [k fr

Usgo Ueer fe Uso P.Y) Ti I

vVl M [mA] VI [mW] [°C] Al V] VI [mA] [MHz] pouzdro analog
KF124 30 20 30 5 220 125 08 10 67-220 10 1 350 T3 BF194
KF125 30 20 30 5 220 125 0,8 10 37-125 10 1 230 T3 BF195
KF167 40 30 25 4 150 175 100 20 80>25 10 4 >250 ™ BF167
KF173 40 25 25 4 230 175 100>40 10 7 >350 ™ BF173
KF254 30 20 30 5 250 150 80-230 10 1 250 T10 BF254
KF255 30 20 30 5 250 150 40-180 10 1 170 T10 BF255
KF524 30 20 30 5 145 175 08 10 67-220 10 1 350 T12 BF184
KF525 30 20 30 5 145 175 08 10 37-125 10 1 300 T12 BF185
SF240 40 30 25 4 160 125 05 40 33..133 10 4 360..510 T16
SF245 40 25 25 4 200 125 05 40 93>37 10 T 700 T16

) Ta=25°C

VYSOKOFREKVENCNI TRANZISTORY viz téz str. 26, popF. 28 (zahraniéni typy).

pohled zdola
S

B
C E
Barevny prouzek pouzdro T11
E C
B

na pouzdru T3

C
B E
pouzdro T3 KF124 Sluty pouzdro T12

KF125 leny
SOT-25 e TO-72 pouzdro T16

= 74




KREMIKOVE TRANZISTORY

TRANZISTORY PRO KONCOVE STUPNE VIDEO N-P-N

" Typ Mezni hodnoty loso pfi Ucs hoe pfii Uss [ fr
Uso Uem Ik Uso P T |hasel * Ie*
vV [V [mA] 1 [mwW] [°C] nA] V] V] [mA] [MHz] pouzdro analog
BF257 160 160 100 5 800 175 50 100 >25 10 =30 110>40 T13
BF258 250 250 100 5 800 175 50 200 >25 10 -30 110>40 T13
BF259 300 300 100 5 800 175 50 250 >25 10 -30 110>40 T13
KF422 250 250 25 5 830 150 10 200 50 20 25 60 T4 ~BF422
BF457 160 160 100 5 1200 150 50 100 >25 10 30* 90 T14
BF458 250 250 100 5 1200 150 50 200 >25 10 30° 90 T14
BF459 300 300 100 5 1200 150 50 250 >25 10 30 90 T14
KF469 250 250 30 5 2000') 150 10 200 >50 20 25 >60 T15 ~BF469
SF357 160 160 100 5 1200 150 0,05 100 3>25 10 30 90> 60 T17
SF358 250 250 100 5 1200 150 0,05 200 3k>25 10 30° 90 > 60 T7
SF359 300 300 100 5 1200 150 0,05 250 35>25 10 30 90 > 60 T17
N Te£110°C 2) Ree=0Q 5) Ree=10Q &) S idealnim chlazenim NT,=25°C ) T.<45°C

TRANZISTORY PRO KONCOVE STUPNE VIDEO P-N-P

Typ Mezni hodnoty ~lcao pfi —Ucs hye pii =Uss  —Ic fr
~Uego ~Uceo =lc ~Ueso P T,
vl [V [mA] V] [mW] [*C] Al V] V] [mA] [MHz]
KF423 250 250 25 5 830 150 10 200 >50 20 25 60 T4 ~BF423
KF470 250 250 30 5 20007 150 10 200 >50 20 25 60 T15 ~BF470
)T, <110°C
Doporuéené komplementarni dvojice: KF422/KF423, KF469/KF470

pohled zdola
=)
E E
i B C
2 ke pouzdro T14 E
pouzdro T13 pouzdro T4 pouzdro T15
| TO-39 T0-92 pouzdro T17 TO-126




KREMIKOVE TRANZISTORY

DVOJITE TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty ls leso pfi Ues  hae pfi Ucs —le fr
Uso Ueo le U FP) T, T, =
VM M mA] [V [mW] [°C] | [mA] [nA] v V] [mA]  [MHZ] pouzdro | analog
KC510 45 30 100 5 450 175 10 10 30 50-500 10 01  >150 T18
") Oba systémy bez chlazeni.
DVOJITE TRANZISTORY N-P-N PRO DIFERENCNI ZESILOVACE
Typ Mezni hodnoty leso Df\ Ues hase pﬁ Us -l fr |Uas1 - Uagzl
UCEC UC.EO l,C UEBO P;‘) T .
M M mA M MW [C] | PA] [V [WA] V] [MA]  [MHZ]  [mV] pouzdro | analog
KCZ58 45 30 100 450 175 | 10 30 100-500 10 01 O09-111 <5 T18
KCZ59 45 30 100 5 45 175 | 10 30 50-500 10 01 08125 <10 T18
KC809 45 30 20 65 500 155 | 10 36  >100 5 0,01 <15 T19
>85 5 5
KC810 45 35 20 65 500 155 136  >100 5 001 20 <3 T19 ~AD810
>85 5 5
KC811 45 45 20 65 500 155 1 3 200625 5 001 10 <15 T19 ~ AD811
>170 5 5
KC812 45 45 20 65 500 155 1 36 400-1000 5 001 10 <10 T19 ~AD812
>355 5 5
') Plati pro oba systémy soucasné, T, <45 °C.
: Detailni vykresy
Tabulka nahrad KCY33-KCY38 viz str. 6 Sozeler feon
Nahrada neperspektivnich tranzistoru na konci oddilu.
a ekvivalentni typy
Starsi typ Nahrada
NPN  KF506, KF507, KF509  KCY35, (KCB35, KD135)
KF508, KF508A KCY35C
KFY34, KFY46 KCY35A, KCY35B
PNP . Kr517 KCY36, (KC636, KD136)
KF517A KCY36A, (KC636, KD136)
KF5178 KCY36C pohled zdola
KF517C KCY36B
KFY16 KCY36A, KCY36B C cC
KFY18 KCY36C . !
Sl . B, °: :° B,
Priblizné ekvivalentni typy z dovozu RVHP
E E
Dovazeny typ Nahrada 2 !
NPN  BC211, BSX45 BC140  KCY35
BC211A, BSX46, BC141 KCY37
BSX47 KCY39 pouzdro T18
PNP  BC313,BSV15 BC160  KCY36
BC313A, BSV16, BC161 KCY38
BSV17 KCY40 pouzdro T19




SPINACi TRANZISTORY N-P-N PRO PRUMYSLOVA POUZITI

KREMIKOVE TRANZISTORY

Typ Mezni hodnoty leso pfi Ucs hae pfi Uce  Ie f ton fon
Uso Uceo Ueo e P. T o . 0
vV V[V [mA] [mW] [°C] WAl  [V] [V] [mA] [MHz] [ns] [ns] pouzdro analog
KSY21 40 B 15 500 3609 200 0025 20 30-120 1 10 40 40 T5 BSY21
1200%) >10 5 500 >300%
KSY34D 60 5 40 600 2600") 200 0,07 50 >10 1 500 50 95 T20
10 30 >200
KSY62A 25 5 15 200 1000") Bo 19 20-60 1 10 40 75 T5 BSY62A
KSY62B 3509 200 30-300 1 10 >200%) T5 BSY628
KSY63 40 5 15 200 1000 0,025 20 30-120 1 10 40 5 T5 BSY63
3509 200 10 10 >300
KSY71 40 5 15 200 1200%) 04 20 40120 1 10 12 18 T5 2N2369
3603 200 >20 2 100 >500%)
KSY72 40 45 15 200 2009 155 04 20 40-250 1 10 >4504) 15 25 T5
TR12 12 5 10 100 2009 200 04 10 >25 03 30 - T5
10 - 12 18
TR13 12 5 12 200 200 >20 04 80 40 40 T5
TR18 40 45 20 200 300 >4(0 1 80 40 40 T5
BSY34 60 5 40 600 2600") 200 0,07 50 >10 1 500 50 95 T20
10 30 >250
BSX59 70 5 45 1000 800%) >25 1 500 35 60 T21
10 50 >250
BSX60 70 5 30 1000 8007 >25 1 500 40 70 T21
10 50 >250
BSX61 70 5 45 1000 8009 >25 1 500 50 100 T21
10 50 >250
8342-1 5 12 500 3609 30-120 05 30 >200 5
8342-2 5 12 500 3609 25-125 1 170 >800 ts = 3-12 T5
) T. = 45 °C, s idedlnim chlazenim  2) T, <25 °C, bez chlazeni %) T, <25 °C, s pfid. chlazenim  *) pfi Uce =10V, Ic = 10 mA

SPINACi TRANZISTORY P-N-P PRO PRUMYSLOVA POUZITI

Typ Mezni hodnoty —lego pfi =Ucs  hze pfi =Uce -Ic fr fon tos
~Ucgo =Ueso Ucso  —le P Ti =2 i .
VM M V] [mA] [mW] [°C] (WAl V] (V] [mA] [MHz] [ms] [ms] pouzdro analog
TR15 10 4 10 200 200" 200 5%) 6 >35 05 30 60 90 T5
>20 06 4 >200°
TR23 10 2 10 1007) >0 1 5 >300 60 90 T5
KSY81 12 4 12 100 200 155 | 008 6 40-150 05 30 >400 60 90 T5 2N2894
>25 1 100
KSY82 12 4 10 100 200" 155 008 6 35-135 05 30 >250 60 90 T5
>30 03 10
BSX29 12 4 12 200 360 - 008 - 30-130 05 30 >400 60 90 T22
) T. < 25 °C, bez chlazeni ) T,=100°C N pfi—Uce =2V, =lc =4 mA
pohled zdola
pohled zdola e
pouzdro T5 . E pouzdro T20
pouzdro T22 C B pouzdro T21 B
TO-18 E TO-39 E
B
10 BEN



KREMIKOVE TRANZISTORY

NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty lesopfi Use  hae pfi Ues e Usesst  Ucgsat fr
Ueo Ueso I ls Pt T, leer” pfi Uce® Usemax = =
vV M A AW [C (mA] V] M A M [Vl [MHz]| pouzdro analog
KD501 40 5 20 7 150%) 155 05 40 >40 2 1 - - 2 T23 ~ 2N5301
10*  50* >15 2 15 179 075
KD502 60 5 20 7 150%) 155 05 60 >40 2 1 - - 2 T23 ~2N5302
10  50* >15 2 15 17 075
KD503 80 5 20 7 1505 155 05 80 >40 2 1 - - 2 T23 ~2N5303
10*  50* >15 2 15 47 075
KD601 24 5 10 1 35Y 200 10 24 24" 1,39 10 T24 ~BD109
>17) 6 0,1 - 24
KD602 109 5 8 1 35 155 15-50 2 4 24 23 05 T24
KD605 40 5 10 2 708 155 05 40 >30 2 1 - - 2 T25 ~2N4913
>10 2 10 24) 2Y)
KD606 60 5 10 2 708 155 05 60 >30 2 1 - - 2 T25 ~2N4914
>10 2 10 24Y) 29
KD607 80 5 10 2 708 155 05 60 >30 2 1 - - 2 T25 ~2N4915
>10 2 10 24) 2Y)
KD3442 140 7 10 117 200 1,0 140 20-70 4 3 17 1,09 1 T26 ~2N3442
>75 4 10 5773 509
KD3772 60 7 20 5 150 200 50 100 1560 4 10 22* 1.4Y) 1 T26 ~2N3772
KD3773 140 T 16 4 150 200 10 120 1560 4 8 22 409 1 T26 ~2N3773
>5 4 16 - ~
KD4348 120 T 10 4 120 200 10 100 1560 4 5 200 20 1 T26 ~2N4348
>10 4 10 - -
Wile=4A=1A ) c=4A,l=01A ) Ic=8A k=08A 49 Te<45°C
5) Pfi Uce =30V, Tc =100 °C, Pc = 65 W nesmi dojit k druhému prlrazu %) podobné jako ®) ale Tc =25°C, Pc=70 W
) f=10 MHz 8) Ucev; lce = 10 mA, —Us = 0,8 V ) Ic=4A lk=04A ) [c=10A, =33A
M t=3Alk=03A 2) c=10A,=2A B) lc=16A, e =32A ) Ic=10A k=125A
V3echny hodnoty platné pfi T. = 25 °C, pokud neni uvedeno jinak.
NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P
Typ Vodi- Mezni hodnoty Ueeea pii Ic Is fr hase
vost Ie Uso Ueo P ls Ti - -
W M M MW A [C I\ Al [A] [MHz pouzdro analog
KD3442T NPN 10 160 140 117 7 200 25 10 20 2 20..707) T31 2N3442
KD3773T NPN 15 160 140 150 4 200 40 16 3.2 2 15...60 2) T31 2N3773
KD15003 NPN 20 160 140 250 5 200 1,0 5 05 2 25..1509) T33 MJE1503
KD15004 PNP | =20 -160 -140 250 -1,0 -5 05 T33 MJE1504

V8echny hodnoty platné pfi T. = 25 °C, pokud neni uvedeno jinak. Nle=3A Hl=8A NIle=5A
Detailni vykresy

pouzder jsou
na konci oddilu.

pouzdro T23 pouzdro T25 pouzdro T31
pouzdro T24 pouzdro T26 pouzdro T33

TO-3




KREMIKOVE TRANZISTORY

NF VYKONOVE TRANZISTORY P-N-P

L)
k Typ Mezni hodnoty —leso pfi-Ucs  hze pAi ~Uce I Usesa  Ucesa  Fr
~Uoto -Usso ~lc ~lo P T,
v M O[A A W [PC] | [mA] V] v A V] (VI [MHz]| pouzdro analog
KD615 40 5 10 2 70 15 1,0 40 >30 2 1 24) 2') 2 T25
>10 2 10
KD616 60 5 10 2 70 155 1,0 60 >30 2 1 24) 2') 2 T25 ~ 2N4905
>0 2 10
KD611 80 5 10 2 70 155 10 80 >30 2 1 24) 2') 2 T25 ~ 2N4906
>0 2 10

1)—l'(;= 10A,—IB=1A

NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V PLASTOVYCH POUZDRECH

Typ Vodi- Mezni hodnoty leso Df\ Uceo hae pﬁ Uee Ie fr Uces
vost | Usso Uceo Ueo It Puo') T, " e o
M M M A W [C]| M M vV (A [MHZ] V] pouzdro analog

KD135 NPN | 45 45 15 5 125 150 100 30 A 40-100 2 0,15 50 0,5 T15 BD135-6
B: 63-160 BD135-10
C: 100-250 BD135-16

KD136 PNP | 45 45 -15 -5 125 150 -100 -30 A: 40-100 -2 -0,15 50 0,5 T15 BD136-6
B: 63-160 BD136-10
C: 100-250 BD136-16

KD137 NPN| 60 60 15 5 125 150 100 30 A 40100 2 0,15 50 0,5 T15 BD137-6
B: 63-160 BD137-10
C: 100-250 BD137-16

KD138 PNP | 60 60 -15 -5 125 150 -100 -30 A: 40-100 -2 -0,15 50 05 T15 BD138-6
B: 63-160 BD138-10
C: 100-250 BD138-16

KD139 NPN 80 80 15 3 25 150 100 30 A 40-100 2 0,15 50 0,5 T15 BD139-6
B: 63-160 BD139-10
C: 100-250 BD139-16

KD140 PNP | -80 -80 -15 -5 125 150 -100 -30 A: 40-100 -2 015 50 05 T15 BD140-6
B: 63-160 BD140-10
C: 100-250 BD140-16

1 Tes25°C Parované tranzistory haieri/harer < 1,4 pfi U =2V, Ic = 150 mA

Komplementarni pary: KD135/KD136, KD137/KD138, KD139/KD140

Detailni vykresy
pouzder jsou
na konci oddilu.

pouzdro T15

pouzdro T25

TO-3 TO-126

12 )




KREMIKOVE TRANZISTORY

NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P

Typ Vodi- Mezni hOanty lces pFI Uce hase pFl Uee Ic fr Uees
vost | Uwso Uceo Usso & Po T = ==
MM M AW Cl| mAl V] M Al [MHz] V] pouzdro analog
KD333 | NPN | 55') 45 2 5 20 155 10?) 55 >4() 2 0,5 3 <0,6°) T27 ~BD233
KD334 | PNP | -55") -45 -2 -5 20 155 -10% -85 >40 -2 05 3 <0,6°) T27 ~BD234
KD335 | NPN | 70") 60 2 5 20 155 103 70 >4() 2 05 3 <0,6%) T27 ~BD235
KD336 | PNP | -70") -60 -2 -5 20 155 | <103 =70 >40 -2 05 3 <0,6%) T27 ~BD236
KD337 | NPN | 90") 80 2 5 200 155 102 90 >40 2 05 3 <0,69) T27 ~BD237
KD338 | PNP | -90") -80 -2 -5 20 155 | 10?3 -90 >40 -2 05 3 <0,6°%) T27 ~BD238
1) Ucer;, Ree =47 Q 2) Icer; Ree =47 Q Nle=1A,l=0,1A
NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P
Typ Vodi- Mezni hodnoty hoe PA I Uce  Ucesat piile I fr fau
vost Uceo Ucso lc Pt " = "
[v] [v] Al W A M M [Al [mA] [MHz] [us] | pouzdro analog
KD237 NPN 80 100 2 25 29 1 2 0,6 1 100 3 T28 BD237
KD238 PNP -80 -100 -2 25 25 -1 -2 =06 - -100 3 T28 BD238
KD237T NPN 80 100 2 25 25 1 2 0,6 1 100 3 T29
KD238T PNP -80 -100 -2 25 25 -1 -2 =06 -1 -100 3 T29
KD237A NPN 100 120 2 25 25 1 2 0,6 1 100 T28
KD238A PNP | =100 -120 -2 25 25 -2 06 -1 -100 T28
KD237AT NPN 100 120 2 25 25 1 2 0,6 1 100 T29
KD238AT PNP | -100 -120 -2 25 25 -~ -2 =06 -1 -100 T29
KD239B NPN 80 90 2 30 15 1 4 0,7 1 200 T30 BD239B
KD240B PNP -80 -90 -2 30 15 -1 -4 07 -1 =200 T30 BD240B
KD239C NPN 100 115 2 30 15 1 4 0,7 1 200 10 2 T30 BD239C
KD240C PNP | -100 115 -2 30 15 -1 -4 07 -1 -200 10 2 T30 BD240C
| pouzdro T27. 5 e
E C
pouzdro T29
TO-66 pouzdro T28 pouzdro T30
SOT-9 TO-126 TO-220

w

EN
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KREMIKOVE TRANZISTORY

NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P

Typ Vodi- Mezni hodnoty hae pfi I Uee  Ucesa piii I ls fr R
vost Uceo Ucso lc Py " - mn

\J vV A W] A M DM [A [mA] [MHz] [KW] [ pouzdro | analog
KD711 NPN 100 100 12 55 15 4 4 1,0 4 400 3 1,67 T30 BD711
KD712 PNP | -100 -100 -12 55 15 4 -4 10 4 —400 3 1,67 T30 BD712
KD711T NPN 100 100 12 70 15 4 4 1,0 4 400 3 1,67 T26 ~BD711
KD712T PNP | -100 -100 -12 70 15 4 4 10 -4 -400 3 1,67 T26 ~BD712
KD3055 NPN 60 100 15 115 20 4 4 11 4 400 1 1,52 T26 2N3055
KD2955 PNP -60 -100 -15 115 20 4 -4 11 4 -400 T26 MJ2955
KD3055P NPN 60 70 15 90 20 4 4 144 4 400 2 T39 TIP3055
KD2955P PNP -60 -70 15 90 200 -4 -4 11 4 400 T39 TIP2955
KD5302 NPN 60 60 30 200 15 15 4 075 10 1000 2 0875 T33 2N5302
KD5303 NPN 80 80 20 200 15 10 4 1,0 10 1000 2 0875 T33 2N5303
KD5745 PNP -60 -80 -20 200 a A -2 =10 -10 -1000 T33 2N5745

NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P (vice udaji nebylo k dispozici)

Typ Orientaéni hodnoty
Uceo le Pt pouzdro analog
NPN PNP v [A] W] NPN PNP
KD233 KD234 45 2 25 TO-126 BD233 BD234
KD235 KD236 60 2 25 TO-126 BD235 BD236
KD237 KD238 80 2 25 TO-126 BD237 BD238
KD705 KD706 45 12 85 TO-220 BD705 BD706
KD707 KD708 45 12 55 TO-220 BD707 BD708
KD709 KD710 45 12 55 TO-220 BD709 BD710
NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P
Typ Vodi- Mezni hodnoty leso  pfi Ucs hpe pii U ko fr Uces
vost | Uwso Uceo Ueso & Pu T e ”
vV M [V [mA] mW] [°C] MA] V] VI [Al [MHz] [V] pouzdro analog

BD354 | NPN 60 40 3 5 125%) +#175 100 40 6 30-90 2 1 30 <13y T32

10: 50-150

16: 100-300
BD355 |PNP | 60 40 -3 -5 125% +175 -100 40 6: 40-100 -2 -1 30 <13 T32

10: 50-150

16: 100-300

1) UgE=OV 2) fc=2A,IB=0,2A 3)’(::1A,I'B=O.1A

TO-3

B

pouzdro T32

TO-66




KREMIKOVE TRANZISTORY

NEJBEZNEJSi ZAHRANICNIi TYPY

VYKONOVE TRANZISTORY PRO VSEOBECNE POUZITi

Typ Orientacni hodnoty znacka vyrobce
Uceo I P hre vyrobce pouzdro MOT MOTOROLA
NPN PNP M A MW min PH PHILIPS
SIE SIEMENS
BD135 ') BD136 ) TR O PH T0-126 ST SGS-THOMSON
BD137 ') BD138 ) T e PH T0-126
BD139 ')  BD140 ) W s 63 PH TO-126
BD175 ')  BD176 ) 5 3 30 40 ST T0-126
BD177 ') BD178 ') 60 3 30 40 ST T0-126 i Ca
BD179 )  BD180 ) oy » . ST T0-126 gan-aupingn s
BD233 BD234 TR 2% 25 ST T0-126 tygf‘ f’“m"emk(p?”? 5 _?”.
BD235 BD236 i e ST TO-126 soéi:t’;‘)' siShsn
BD239 2)  BD240 2) 52 30 15 ST T0-220 o ,pi i o
BD241 ?) BD242 2) %4 40 25 ST T0-220 ot e
BD243 2)  BD244 ?) 5 6 65 15 ST T0-220 suffix h,. (min.)
BD433 BD434 ", Aot 3 50 ST T0-126 6 40
BD435 BD436 0 g 36 50 ST T0-126 10 63
BD437 BD438 a5 % 40 ST T0-126 e 400
BD439 BD440 60 4 3 25 ST T0-126
BD533 BD534 45 8 50 25 ST T0-220
BD535 BD536 60 8 50 25 ST 170-220 3 06 Eaealion ndzev yph
sos g | g omoa | S| @ | e
. k hodnotu U.._. uréuj
BD709 BD710 T T AT ST T0-220 s T
BD711 BD712 100 12 75 15 ST T0-220 I '
BD905 BD906 45 15 90 15 ST T0-220 suffix Ve
BD907 BD908 60 15 100 15 ST T0-220 A 60
BD909 BD910 80 15 100 15 ST T0-220 B 80
BD911 BD912 00 15 100 15 ST T0-220 p 400
TIP29 2 TIP30 2) 0 1 30 15 ST T0-220
TIP312)  TIP32 2 it 40 2 ST 170-220
TIP35A 2) TIP36A 2) 60 25 125 25 ST SOT-93
TIP41 2)  TIP42 2) g 65 15 ST T0-220
TIP3055  TIP2955 60 15 90 20 ST SOT-93
2N3055 MJ2955 60 15 115 20 ST 103

=

;)
h:

\°N

B,

g C

TO-126

CE

)
.ii
g
BC

SOT-93 TO-3

TO-220




KREMIKOVE TRANZISTORY

o NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N

9

Typ Mezni hodnoty lego pfi Uce  hoe pii Uce Lo Use Ugsa  Fr
Ugo Ueso ¢ Is P Ti leeu® pfi Uge* Usernas o izt
VM M A A MW [C (mA] [V] vV (Al [MHz] pouzdro analog
KDY23 60 10 6 3 875 200 10 60 15100 4 2 20M% 10) 10 T26 BDY23
KDY24 90 10 6 3 875 200 10 9 15100 4 2 124" 06" 10 T26 BDY24
KDY25 140 10 6 3 875 200 10 140 15100 4 2 129 06" 10 T26 BDY25
KDY26 180 10 6 3 875 200 10 180 15-100 4 2 129" 06 10 T26
KDY56 120 7 15 7 117 200 05 60 20-70 4 4 18 1,19 10 T26
30 150* =10 4 10 2,59
KDY73 60 7 15 7 17 200 07 30 50-150 4 4 18 1,19 1 T26 BDY73
5,09
KDY74 120 7 10 117 200 10 130* 50150 4 3 1.7 1,09 1 T26 BDY74
KDY76 60 7 20 5 150 200 10 50 40-120 4 10 22 1,49) 1 T26 BDY76
50* 100*
*) Uge=-1,5V Y Ie=2A,1=025A ) le=4A k=04A
) Ic=10A, =33A 9 Ic=3A1=03A 5 Ic=10A, s=1A
VYKONOVE SPINACI TRANZISTORY N-P-N
Typ Mezni hodnoty leso pfi Ues hye pii Uss e f i Usesa Ucesat
Ueso Ueo I Usso P T, lces” pfi Uces” Uee* I i Ut ™
M M RAM W [C [mA] V] VI [Al [MHz]  [us] pouzdro | analog
KU601 60 50 3 3 10% 155 0,3 60 >20 6 1 30215 139" 1) T34 ~BDY12B
12 05
KU602 120 80 3 3 109 155 03 120 >20 6 1 30=15 1,33 1) T34
12 05
KU605 200 80 10 6 508 155 1 50 5010 4,7 8 <05 24?3 179 T24 ~BUY12
10 05 2625
KU606 120 60 8 6 508 155 1 50 50=>10 245 8 <05 243 2459 T24 BUY13
10 05 2625
KU607 210 80 10 5 70% 155 1 150 50=10 1,7* 8 <05 243 173 T24 BUY12
10 05 26=9
KU608 250 80 10 5 70%) 155 1 150 50=10 17 & <05 243 179 T24
10 05 2629
KU611 60 50 3 3 10% 155 005 50 90=20 6 1 1,00 1) T27
12 05 30=>15
KU612 120 80 3 3 10%) 156 005 50 90=20 6 1 1 ) T27 ~2N3767
12 05 30215
KUX41N | 250 160 18 14 120 200 ™ 130 1545 4 8 >8 <007 2 129 T35 BUX41N
KUY12 210 80 10 5 70 155 1 150 =10 1,7+ 8 2629 007<05 24 17 T24 BUY12

pouzdro T35 TO-3




KREMIKOVE TRANZISTORY

VYKONOVE SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Typ Vodi- Mezni hodnoty t t; ti Ucesat PTi Ic ls fr Rie
vost I le Uso Ueo Pu S - .
A A M M MW [es] [ws] [ws] V] [A]  [A] [MHzZ] [KW] pouzdro | analog
KUV41 NPN 15 300 200 120 05 20 03 1,2 8 1,0 T31 BUV41
KUV41N NPN 18 36 250 160 120 05 20 03 1,2 8§ 08 8 1,46 T31
KUV46 NPN 5 850 400 70 1.5 2 05 T30 BUV46
KUV46A NPN 5 1000 450 70 1,5 2 05 T30 BUV46A
Kuv47 NPN 9 850 400 100 1,5 5 10 T39 BUV47
KUV47A NPN 9 1000 450 100 1.5 5 10 T39 BUV4TA
Kuv4s8 NPN 15 850 400 125 15 10 20 T39 BUV48
KUV48A NPN 15 1000 450 125 15 10 20 T39 BUV48A
KUve1 NPN 50 300 200 250 07 24 03 09 25 25 T33 BUV61
KUVE0 NPN 50 250 125 250 08 15 03 09 5 50 T33 BUV60
KUX47 NPN 9 850 400 125 15 5 1,0 T31 BUX47
KUX47A NPN 9 1000 450 125 1.5 5 10 T31 BUX47A
KUX48 NPN 15 850 400 150 15 10 20 T31 BUX48
KUX48A NPN 15 1000 450 150 15 10 20 T31 BUX48A
KU3767T NPN 4 10 100 80 20 2 1,0 1 0,1 10 625 T29 2N3767
KU3767P NPN 4 10 100 80 20 2 1,0 1 0,1 10 625 T28
V&echny hodnoty platné pfi T. = 25 °C, pokud neni uvedeno jinak.
VYKONOVE SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hOanty n'cao pl"l UCE hzlE pﬁ UCE le f f; Is fi Usesat  Ucesar

UCEO UCEQ f[ .‘a Ugso le T 1555* pf] UCE* min min max  max  max

VI VI [A] [A] VI W] [°C] [ [mA] [V] VI (Al [MHz] [ps] [ps] [us] [V [V] pouzdro analog
KU607T | 210 80 10 2 5 75 150 Charakteristické udaje plati pro v8echny typy v této tabulce shodné. T31 BUY12
KUG07P | 210 80 10 2 5 36 150 1 150 10 17 05 1,25) 063 T30
KUY12T | 210 80 10 2 5 75 150 10 150 12 17 20 117 1 1 05 249 179 T31 BUY12
KUG608T | 250 80 10 2 5 75 150 ™ 2100 10 17 80 spinaci doby ?) T31

WUe=10V, Ic=05Af=10MHz 2)Ic=10A,ls=21A Ue=25V 3)Ic=2A=017A 4 Iic=8A =087A
Tepelny odpor pro T31: R = 1,67 °C/W, pro T30: R = 3,5 °C/W

Detailni vykresy

pouzder jsou
% na konci oddilu.
E
B C

_ pouzdro T28 pouzdro T30 pouzdro T39
pouzdro T33 TO-3 TO-126 TO-220 Udaje o pouzdru
nebyly k dispozici.

BEN 17

B

y




KREMIKOVE TRANZISTORY

VYSOKONAPETOVE VYKONOVE SPINACi TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty loso pfi- Ucs haepii Us - f t Usesat  Ucesat
Uso Ucko Ic Usso P T, lces* pfi- Uces™ Uee® I f* Use* ™
vVl V] [Al V] W] [°C] [mA]  [V] VI [Al [MHz]  [ps] [V V] pouzdro analog
SuU160 1500) 700 5 5 12,5%) 120 1 1500* >2,25 S o 07 1.5% 5% T36 BU208
5 0 >3*
SuU161 1500%) 350 25 5 10") 115 3*  1500* >2,0 B <10 159 5 T36 BU205
I 1.5
SU167 800%) 325 10 8 1003 150 1%)  800* >15 10t 25° <1,0 224 334 T36 BUYG9A
10% 01" 6*
SuU169 1000%) 400 10 8 100'%) 150 1% 1000* 215 107 257 <10 22% 339 T36 BUYG9B
10 '0.1* 6*

VYKONOVE SPINACi TRANZISTORY N-P-N PRO SPINANE ZDROJE

Typ Mezni hodnoty ') leespfi Uce Use  UcesaPli o o b pii Joaa o —le
UCBﬂz) UCEGH) "C !CM 'Dtnt T| UBESEI*

VM M AN W [C| MmA] M M M Al (Al [ws] A (Al A pouzdro analog
su18s 300 250 20 25 150 200 <10 30 -2 <15 10 125 07 10 125 25 T36 BUX42
SU380 850 400 6 8 85 175 <03 80 -2 <15 25 05 08 25 05 10 T37 BUT11

<13

Charakteristické udaje pfi T. = 25 °C
) Mezni hodnoty pro SU188 (T, =-25...+125 °C) a SU380 (T7.=-25...+100°C) ?) =0 ) =0

VYSOKONAPETOVE VYKONOVE SPINACIi TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty hae pii Uce Ie Ueesa Pl Ic Is

UCBO UCEO llC P-m

M ™M A W \J [A] \J| (Al (Al pouzdro |  analog
KU208 1500 700 8 100 22,25 5 45 50 45 2 T31 BU208
KU208A | 1500 700 8 100 22,25 5 45 1,0 45 2 31 BU208A
KU508 1500 700 8 100 22,25 5 45 50 45 2 T39 ~BU508
KUS08A | 1500 700 8 100 22,25 5 45 1,0 45 2 T39 ~BU508A

Udaje o pouzdru

E nebyly k dispozici.

pouzdro T36 TO-3 TO-220

C
pouzdro T31 pouzdro T37 B pouzdro T39



KREMIKOVE TRANZISTORY

NEJBEZNEJSI ZAHRANICNI TYPY

VYKONOVE SPINACi TRANZISTORY N-P-N

Typ Orientaéni hodnoty
Ucso Ueeo le Pt vyrobce pouzdro
v V] (Al W

BUW48 120 60 30 150 ST SOT-93
BUW38 120 60 30 150 ST T0-3
BUV18 120 60 47 250 ST TO-3
BUV19 160 80 47 250 ST TO-3
BUV20 160 125 50 250 ST TO-3
BUV39 160 90 25 120 ST TO-3
BUW39 160 80 30 150 ST TO-3
BUWA49 160 80 30 150 ST SOT-93
BUWS9 160 90 25 126 ST SOT-93
BUX10 160 125 25 150 ST TO-3
BUX10P 160 125 10 106 ST SOT-93
BUX20 160 125 50 350 ST TO-3
BUV26 180 90 14 85 ST TO-220
BUT100 200 125 50 300 ST TO-3
BUT60 200 125 15 125 ST TO-220
BUT70 200 125 40 200 ST S0T-93
BUT90 200 125 50 250 A TO-3
BUX11N 220 160 20 150 ST T0-3
BUV27 240 120 12 85 ST TO-220
BUV21 250 200 40 250 ST TO-3
BUV40 250 125 20 120 ST TO-3
BUVS50 250 125 25 150 ST T0-3
BUVE0 250 125 50 250 ST T0-3
BUWS50 250 125 25 150 ST S0T-93
BUWE0 250 125 40 175 ST SOT-93
BUW90 250 125 20 125 ST SOT-93
BUX11 250 200 20 150 ST TO-3
BUX21 250 200 40 250 ST TO-3
BURS51 300 200 60 350 ST TO-3
BUT71 300 200 40 175 ST SOT-93
BUT91 300 200 50 250 ST TO-3
BUV22 300 250 40 250 ST TO-3
BUV41 300 200 15 120 ST TO-3
BUV51 300 200 20 150 ST TO-3
BUV61 300 200 50 250 ST TO-3
BUWS51 300 200 20 150 ST SO0T-93
BUWe&1 300 200 40 175 ST SOT-93
BUW91 300 200 15 125 ST S0T-93
BUX12 300 250 20 150 ST TO-3
BUX22 300 250 40 350 ST TO-3
BURS52 350 250 60 350 8T T0-3
BUT92 350 250 50 250 ST TO-3
BUV42 350 250 12 120 ST TO-3
BUVS52 350 250 20 150 ST TO-3
BUV62 350 250 40 250 ST TO-3
BUWS52 350 250 20 150 ST SOT-93
BUW92 350 250 12 125 ST S0T-93 TO-3




KREMIKOVE TRANZISTORY

NEJBEZNEJSi ZAHRANICNI TYPY

VYKONOVE SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Typ Orientacni hodnoty
Ucso Uceo Ie Pt vyrobce pouzdro
V] V] [Al W]

BUT102 400 300 50 300 ST 703
BUT62 400 300 15 126 ST T0-220
BUT72 400 300 40 200 ST SOT-93
BUT92A 400 300 50 250 ST T0-3
BUV28 400 300 12 85 ST T0-220
BUV42A 400 300 12 120 ST 103
BUV52A 400 300 20 150 ST 103
BUV62A 400 300 40 250 ST 103
BUW62 400 300 40 175 ST SOT-93

 BUX23 400 325 30 350 ST T0-3
BUX24 450 400 20 350 ST 10-3
BUX348 450 400 45 300 ST T0-3
MJE13004 600 300 4 75 ST T0-220
MJE13006 600 300 8 80 ST T0-220
MJE13008 600 300 12 100 ST T0-220
MJE13005 700 400 4 75 ST T0-220
MJE13007 700 400 8 80 ST 10-220
MJE13009 700 400 12 100 ST T0-220
BU326 800 375 6 75 ST 103
BUX84 800 400 2 50 ST T0-220
BUT11 850 400 5 83 ST T0-220
BUV46 850 400 5 70 ST T0-220
BUVA47 850 450 9 120 ST SOT-93
BUV48 850 400 15 125 ST SOT-93
BUV66 850 450 15 100 ST T70-220
BUVG6A 850 450 12 100 ST T0-220
BUX47 850 400 9 125 ST T0-220 SOT-186
BUX48 850 400 15 175 ST T0-220
MJE13005A 850 400 4 75 ST T0-220
MJE13007A 850 400 8 80 ST T0-220 ISOWATT-220
MJE13009A 850 400 12 100 ST 10-220
BU326A 900 400 6 75 ST T0-220
BUT11A 1000 450 5 83 ST T0-220
BUV46A 1000 450 5 70 ST T0-220
BUV47A 1000 450 9 120 ST SOT-93
BUV48A 1000 450 15 125 ST SOT-93
BUV56A 1000 450 7 70 ST T0-220
BUX348A 1000 450 35 300 ST 703
BUX47A 1000 450 9 125 ST 70-3
BUX48A 1000 450 15 175 ST TOP-3
BUX85 1000 450 2 50 ST 10-220
BUX98A 1000 450 30 250 ST 70-3
BUX98AP 1000 450 24 200 ST SOT-93
BUV4SC 1200 700 15 120 ST SOT-93
BUX48C 1200 700 15 175 ST 10-3
BUX98C 1200 700 30 250 ST 10-3

. > A . = SOT-199
Zapojeni pouzder TO-220 a TO-3 je na predchozi strane.
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KREMIKOVE TRANZISTORY

NEJBEZNEJS|I ZAHRANICNI TYPY

VYKONOVE SPINACIi TRANZISTORY N-P-N

Typ Orientaéni hodnoty S S
Uceo Uceo Ie Py vyrobce pouzdro MOT MOTOROLA
V] M AW PH PHILIPS
SIE SIEMENS
BU407 330 150 ¥ 60 ST TO-220 ST SGS-THOMSON
BU407D 330 150 7 60 ST T0-220
BU109P 330 120 10 50 ST T0-220
BU109DP 330 120 10 50 ST T0-220
BU104P 400 150 7 50 ST TO-220 Je-li doplnén nazev typu
BU104DP 400 150 7 50 ST T0-220 suffixem ,D*, je na &ip
BU406 400 200 7 60 ST T0-220 tranzistoru integrovana
BU406D 400 200 7 60 ST T0-220 tumics dioda v ZavBmeém
BU408 400 200 7 60 ST T0-220 st < vz achéina.
BU408D 400 200 7 60 ST T0-220
BU326P 800 375 6 10 ST SOT-93 konvenéni typ c
BU426 800 375 6 114 ST SOT-93
BU326AP 900 400 6 110 ST SOT-93 8
BU426A 900 400 6 114 ST SOT-93
BU208 1500 700 8 150 ST 703
BU208A 1500 700 8 150 ST TO-3
BU208D 1500 700 8 150 ST T0-3 E
BU505 1500 700 25 75 PH, ST T0-220 typ
BU505D 1500 700 . 25 75 PH T0-220 s integrovanou c
BUS505F 1500 700 25 20 PH SOT-186 diodou
BU506 1500 700 5 100 PH T0-220
BU506D 1500 700 5 100 PH T0-220 B
BU508 1500 700 8 125 ST SOT-93
BU508A 1500 700 8 125 PH, ST SOT-93
BU508D 1500 700 8 125 PH, ST SOT-93
BUS08AF 1500 700 8 34 oH SOT-199 £
BU508DF 1500 700 8 34 PH SOT-199
BU2508A 1500 700 B 125 PH SOT-93
BU2508D 1500 700 8 125 PH SOT-93
BU2508AF 1500 700 8 45 PH SOT-199 Suffixem ,F* se znaci
BU2508DF 1500 700 8 45 PH S0T-199 zpravidla izolované pouzdro
BU2520A 1500 800 10 125 PH SOT-93 tranzistoru. Pouzdra maiji
BU2520D 1500 800 10 125 PH SOT-93 vSak vetsi tepelny odpor,
BU2520AF 1500 800 10 45 PH SOT-199 takze jejich maximaini
BU2520DF 1500 800 10 45 PH SOT-199 pfipustné vykonové zatiZeni
BU2525A 1500 g 12 13 PH S0T-93 A R
BU2525AF 1500 800 12 45 PH SOT-199 ktere 130” bézné
ich typt :
BU1706A 1750 850 5 100 PH T0-220 R ndamnion Te
BU1706AX 1750 850 8 35 PH SOT-186 Suffixy ,D“ a ,F* mohou byt

ve vzajemné kombinaci.




KREMIKOVE TRANZISTORY

o VYKONOVE TRANZISTORY V DARLINGTONOVE ZAPOJENIi N-P-N A P-N-P

"‘-‘ Typ Vodi- Mezni hodnoty hae pfi e Ue  Ucesapfi 1 ls fr
vost le Uceo Ucgo Piot ™ o

[A) V] V] W] [A] V] V] [A) [mA]  [MHz] pouzdro analog
KD270 NPN 2 100 100 15 1500 0,12 10 3,0 0,12 1,2 6 T38 MJE270
KD271 PNP -2 -100 -100 15 1500 -0,12 -10 =30 =012 -172 6 T38 MJE271
KD270A NPN 2 150 150 15 1500 0,12 10 3,0 0,12 1,2 T38
KD271A PNP -2 -150 -150 15 1500 -0,12 -10 =30 -012 -12 T38
KD2300 NPN 2 100 100 25 1500 0,12 10 30 0,12 1,2 T29 MJE2300
KD2305 PNP -2 -100 -100 25 1500 -0.12 -10 =30 -012 -12 T29 MJE2305
KD649 NPN 8 100 100 60 750 3 3 25 5 50 T30 BD649
KD650 PNP -8 -100 -100 60 750 -3 -3 -25 -5 -50 T30 BD650
KD649T NPN 8 100 100 60 750 3 3 25 5 50 T3
KD650T PNP -8 -100 -100 60 750 -3 -3 -25 -5 -50 T3
KD649A NPN 8 150 150 60 750 3 3 25 5 50 T30
KD650A PNP -8 -150 -150 60 750 -3 -3 -25 -5 -50 T30
KD649AT NPN 8 150 150 60 750 3 3 2.5 5 50 T31
KD650AT PNP -8 -150 -150 60 750 -3 -3 -25 -5 -50 T31
KD649B NPN 8 200 200 60 750 3 3 25 5 50 T30
KD650B PNP -8 -200 -200 60 750 -3 -3 -25 -5 -50 T30
KD649BT NPN 8 200 200 60 750 3 3 2,5 5 50 T31
KD650BT PNP -8 -200 -200 60 750 -3 -3 -25 -5 -50 j i)
KU910 NPN 6 400 35 60 20 4 1.8 18 25 50 T30
KU911 NPN 6 450 400 60 20 4 18 1.8 25 50 T30 BU911
KU912 NPN 6 500 450 60 20 4 18 18 2,5 50 T30 BU912
KU921 NPN 10 450 400 125 50 T 18 18 5 50 T31 BU921
KU921P NPN 10 450 400 125 50 7 18 18 5 50 T39 BU921P
KU922 NPN 10 500 450 125 50 T 18 18 5 50 T31 BU922
KU922P NPN 10 500 450 105 50 T 18 18 5 50 T39 BU922P

Detailni vykresy
pouzder jsou
na konci oddilu.

Udaje o pouzdru
nebyly k dispozici.

TO-66 pouzdro T30 pouzdro T31 pouzdro T38 pouzdro T39
SOT-9 TO-220 TO-3 TO-126

pouzdro T29
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KREMIKOVE TRANZISTORY

NF VYKONOVE TRANZISTORY V DARLINGTONOVE ZAPOJENi N-P-N A P-N-P

Typ Vodi- Mezni hod noty leso pF\ Ueso  haee pfl Uee Ie fr Uces Rmc

vost | Ueso Ucee [c Usso Pt 4, T, - " -

VM M A M W [C | mA] V] M A [MHz [V [KW] pouzdro | analog

KD366 PNP| 60 -60 -8 -5 60 155 | -02 -60 >750 -3 -3 7 2 21 T25 ~BD266
KD366A |PNP| -80 -80 -8 -5 60 155 | -02 -80 >750 -3 -3 7 2 21 T25 ~BD266A
KD366B |PNP| -100 -100 -8 -5 60 155 | -0,2 -100 >750 -3 -3 7 2 21 T25 ~BD266B
KD367 NPN| 60 60 8 5 60 155 0,2 60 >750 3 3 7 2 24 T25 ~BD267
KD367A |NPN| 80 80 8 3] 60 155 0,2 80 >750 3 3 7 2 21 T25 ~BD267A
KD367B |NPN| 100 100 8 3 60 155 0,2 100 >750 3 3 7 2 21 T25 ~BD267B

Vsechny hodnoty platné pfi T. = 25°C, pokud neni uvedeno jinak. Max. napéti na ochranné diodé Us = 1,8 V pfi proudu /s = 3 A.

NF TRANZISTORY N-P-N V DARLINGTONOVE ZAPOJENI

Typ Mezni hodnoty leso pfl Ues hate Dfl Uee ~lc fr Ucesat  Usk sat
Uso Uko o Uso Pc T
MM A M MW [C Al [V] MV [mA] [MHz]  [V] V] pouzdro analog
KSZ62 25 15 200 5 025 155 50 15 >625 5 01 099 159 T40
>2000 5 3
10 10 >290
Nle=10mA, =0,1 mA
VYKONOVY TRANZISTOR N-P-N V DARLINGTONOVE ZAPOJENI
PRO ELEKTRONICKE ZAPALOVANI
Typ Mezni hodnoty ') lees pfi Uce Use  UcesatPfi |o & Usr pii o Urn PR frw
Uso®) Ueed®) Ie fem P T, Usesat”
VI VI (Al [Al W] [°C] mA] V] M M Al AL M A MA pouzdro analog
SuU111 450 400 10 15 120 175 <10 450 -2 <18 7 014 >400 01 <30 7 T36 BU921
<25
Charakteristické udaje pfi T. = 25 °C ') Mezni hodnoty (T, =—40...+125°C)  2) =0 Hh=0
KD366, A, B
N C
T
B' E
¥o S
o o
E
~10k  ~150 C B
KD :
i ; KSZ62
pOUZdrO T25 T - _C
B
=] T2 Q_
pouzdro T36 o 7
R2 £ B' 1
= +
~10k  ~150 pOUZdrO T40 L€

23



VYKONOVE TRANZISTORY V DARLINGTONOVE ZAPOJENI

KREMIKOVE TRANZISTORY

NEJBEZNEJSi ZAHRANICNI TYPY

Typ Orientaéni hodnoty
Uceo Ie Pt hee vyrobce pouzdro

NPN PNP V] [A] W] min.

BDX33 BDX34 45 10 70 750 ST TO-220
BDX53 BDX54 45 8 60 750 ST TO-220
BDX85 ') BDX86 ) 45 10 100 1000 ST TO-3
BDX87 ') BDX88 ) 45 12 120 1000 ST TO-3
BDW23 ') BDW24 1) 45 6 50 750 ST TO-220
BDW93 ') BDW94 1) 45 12 80 750 ST TO-220
BD675 BD676 45 2 40 750 ST TO-126
BD677 BD678 60 4 40 750 ST TO-126
BD679 BD680 80 4 40 750 ST TO-126
BD681 BD682 100 4 40 750 ST TO-126
TIP100 TIP105 60 8 80 1000 ST T0-220
TIP110 TIP115 60 2 50 1000 ST T0-220
TIP120 TIP125 60 5 65 1000 ST TO-220
TIP130 TIP135 60 8 70 1000 ST TO-220
TIP140 TIP145 60 10 125 1000 ST SOT-93
TIP101 TIP106 80 8 80 1000 ST TO-220
TIP111 TIP116 80 2 50 1000 ST TO-220
TIP121 TIP126 80 5 65 1000 ST TO-220
TIP131 TIP136 80 8 70 1000 ST TO-220
TIP141 TIP146 80 10 125 1000 ST SOT-93
TIP102 TIP107 100 8 80 1000 ST TO-220
TIP112 TIP117 100 2 50 1000 ST TO-220
TIP122 TIP127 100 5 65 1000 St TO-220
TIP132 TIP137 100 8 70 1000 ST TO-220
TIP142 TIP147 100 10 125 1000 ST SOT-93
BDX53E BDX54E 140 6 60 500 ST TO-220
BDX53S BDX54S 150 6 15 500 ST TO-39
BDXS53F BDX54F 160 6 60 500 ST T0-220
BDW91 BDW92 180 4 10 1000 ST TO-39

znacka vyrobce
MOT MOTOROLA
PH PHILIPS
SIE SIEMENS
ST SGS-THOMSON

') Je-li dopinén nazev typu
suffixem (pismenem),

pak hodnotu U, uréuje
nasledujici tabulka:

suffix U,
A 60
B 80
Cc 100
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KREMIKOVE TRANZISTORY

NEJBEZNEJSiI ZAHRANICNI TYPY

VYSOKONAPETOVE VYKONOVE SPINACi TRANZISTORY N-P-N
V DARLINGTONOVE ZAPOJENI

Typ Orientaéni hodnoty | C
Ueso Uczo le Prot vyrobce pouzdro 5
Vv ™ [A] W] |\~
BUD46 850 400 4 70 ST 10-220 )
BUD47 850 400 8 100 ST 10-220 s
BUD48 850 400 16 150 ST SOT-93 s c
BUD98 850 400 32 250 ST SOT-93 —
BUD46A 1000 450 4 70 ST T0-220
BUD4SA 1000 450 16 150 ST SOT-93
Typ Orientaéni hodnoty . c
Uceo Uceo le P vyrobce pouzdro B ') '
M M W™ [
BUB06 400 200 8 60 ST T0-220 ) =
BUS07 330 150 8 60 ST T0-220 »
BUS10 600 400 7 75 ST T0-220 £
o BN ... . .

Vysvétlivky veliCin jsou
na konci prirucky.
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VF TRANZISTORY N-P-N PRO ANTENNI ZESILOVACE UKV, VKV

KREMIKOVE TRANZISTORY

‘*‘ Typ Mezni hodnoty leso phi Ueso Go pfi Ue e f F fr
Ugm Ueeo Uso It Pu T -
V] vV [V [mA] [mW] [°C] [nA] V] [dB] [V] [mA] [MHz] [dB] [GHz] pouzdro analog
KF189 30 <] 3 25 300 150 10 15 23 10 14 35 5 09 T41 ~8763T
14 200 6 11
4 800 7
KF190 30 15 3 25 300 150 10 15 24 10 14 35 4 1,0 T41 ~8763T
16 200 5 13
6 800 6
KF589 30 15 25 25 200 200 10 15 14 10 14 200 5 0,9 T42 BFX89
4 10 14 800
KF590 30 15 25 25 200 200 100 15 16 10 14 200 4 1,0 T42 BFY90
5,5 10 14 800
VYSOKOFREKVENCNI TRANZISTOR P-N-P PRO VHF APLIKACE
Typ Mezni hodnoty ~lcgo PFi =Ucs hase pfi =Uce  =lc f F?3) G’
U ~Uozo ~le ~Ueso Po’) T, o
vV M [mA] V] [mW] [°C] MA]  [V] (V] [mA] [MHz] [dB] [dB] pouzdro analog
BF506 40 35 30 4 300 150 100 20 25 10 3 550 3,0 17 T2
N T.a<45°C ) —Ue =10V, —lc =2 mA, f=200 MHz, R. =1 kQ N=Uce =10V, =lc =3 mA, f=200 MHz, R. = 1 kQ2

VYSOKOFREKVENCNI TRANZISTOR P-N-P PRO UHF APLIKACE

Typ Mezni hodnoty frpfi I G, G, F pii e f
—Uess Ueeo —le —Ueo Puo') T " w »
VI [V [mA] [V] [mW] [°C] [MHz] [mA] [dB] [dB] [dB] [mA] [MHz] pouzdro analog
BF479S 25 256 50 3 160 150 1300 8 15 125 4 8 800 T43
Rina = 0,6 KImW NT.=55°C
V&echny hodnoty platné pfi T. = 25 °C, pokud neni uvedeno jinak.
pohled zdola
S . E
E c
C B
E B
cB
pouzdro T2
pouzdro T41 pouzdro T42 pouzdro T43

TO-92

N
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KREMIKOVE TRANZISTORY

VF TRANZISTORY ,,OVERLAY“ N-P-N PRO ANTENNI ZESILOVACE UKV, VKV

Typ Mezni hodnoty Icso pii Ucso Ge pii U o f F fr
Usm Uceo Ueso & Po" T, "
V] vVl [Vl [mA] [mW] [°C] [nA] V] [dB] [V] [mA] [MHz] [dB] [GHz] pouzdro analog

KFW16 40 25 2 150 15 200 02 20 >15 18 70 200 <6 1-15 T44 BFW16A
>4 18 70 800
KFW17A 40 25 2 150 15 200 02 20 >15 18 70 200 - 0,51 T44 BFW17A
KFW16A pro TV pasmol...V. (50... 860 MHz) ") S chladici plochou 50 cm?,
KFW17A pro TV pasmo | ... lll. (50 ... 250 MHz) Rinja = 66,5 KIW, Tre = 100 °C

VF TRANZISTORY , OVERLAY* N-P-N PRO MALE VYSILACE DO 470 MHZ

Typ Mezni hodnoty G pii kK Ue Po hae
Ucs Uceo Ues Ie Prot %
V] V] V] [A] W] [dB] [MHz] vl W] pouzdro analog
KF621 0 20 3 04 5 9 typ. 800 1 10...50 T44 2N4427
typ. 9-12 12
KF622 55 30 35 04 5 10 800 28 1 10...100 T44 2N3866
typ.10-14
KF630D 36 25 3 04 5 9 12 5 15...40 T44 ~2N5109
typ.10-13  typ. 900 12
16,5 80 12 05
10,5 160 12 0,5
70 240 12 0,5
KF630S ) 30 25 3 04 5 6,0 146 13,2 1 T44

) Dvojice vybiranych tranzistor(. 2) Ue =12V, Ic =50 mA

Doporuceni pro konstruktéry:

Pouzita technologie s jemnou strukturou ¢lenénych emitort ma za nasledek malou tepelnou setrvaénost celého
systému tranzistoru. Pfi nahodném i kratkodobém pfetiZzeni tranzistoru dojde k pferuseni spoje tranzistoru
a tim k jeho znehodnoceni. Proto je vhodné pouZivat v obvodech automatickych ochran, které omezi budici
signal nebo kolektorovy proud tranzistoru.

Nastaveni vf obvodl s vykonovymi vf tranzistory se doporucuje provadét pii snizeném vykonu, ktery se po
nastaveni zvySuje aZz do jmenovité hodnoty.

Prehled nejbéznéjsich zahranicnich
vysokofrekvenénich a mikrovinnych tranzistoru je na str. 28.

pohled zdola
&
pouzdro T44 C B Detailni vykresy

pouzder jsou
na konci oddilu.
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VYSOKOFREKVENCNI TRANZISTORY

Typ Orientaéni hodnoty
Ueo [ Piot hee fr vyrobce pouzdro
M [mA]  [mW] [GHz]

NPN
BF198 30 25 500 >10 400 PH TO-92
BF199 25 25 500 >38 550 PH TO-92
BF240 40 25 250  67-220 380 PH T0-92
BF241 40 25 250  36-125 350 PH T0-92
BF959 20 100 500 >40 600 MOT TO-92
PNP
BF324 30 25 250  typ.50 450 PH TO-92
BF494 20 30 300 typ.115 260 PH TO-92

KREMIKOVE TRANZISTORY

NEJBEZNEJSi ZAHRANICNI TYPY

znacka vyrobce
MOT MOTOROLA
PH PHILIPS
SIE SIEMENS
ST SGS-THOMSON

VYSOKOFREKVENCNiI A MIKROVLNNE TRANZISTORY N-P-N

Typ Orientaéni hodnoty
Uceo le fr hee vyrobce pouzdro
v [mA]  [GHZ]
BFQ69 15 30 55 100 SIE TO-50
BFR34A 12 30 50 >25 SIE TO-50
BFR90 15 30 5,0 >25 SIE TO-50
BFR91 15 50 5,0 >30 SIE TO-50
BFR91A 12 50 6.0 >30 SIE TO-50
BFR96S 15 100 5,0 >25 SIE TO-50
BFT65 15 50 50 >30 SIE TO-50
BFT66 15 30 43 >30 SIE TO-72
BFW92 15 25 25 <150 SIE TO-50
BFY90 15 25 20 <150 SIE T0-72
\ pohled zdola
9B
o0
B E S
cE e
BF324 BFT66

TO-92

TO-92

TO-72

B

TO-50

C
5

pohled zdola
= B

oo
00

SN

BFY90

TO-72
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KREMIKOVE TRANZISTORY

SPINACI TRANZISTORY V POUZDRECH SMD

Typ Orienta&ni hodnoty
Uceo le Puot hae to/ton analog - viz str.

vodivost V] [mA]  [mW] [ns] (standardni typ) pouzdro znak
KSYV21-2A NPN 15 100 150 20-300 40/40 viz str. 10 T45 2A
KSYV62-1Y NPN 15 100 150 30-120 40/75 viz str. 10 T45 1Y
KSYV63-1Z NPN 15 100 150 30-120 40/75 viz str. 10 T45 1Z
KSYV71-2B NPN 15 100 150 40-120 12/18 viz str. 10 T45 2B
KSYV72-2C NPN 15 100 150 40-250 15/25 viz str. 10 T45 2C
KSYV81-2D PNP 12 200 150 40-150 60/90 viz str. 10 T45 2D
KSYV82-2E PNP 10 100 150 35-135 60/90 viz str. 10 T45 2E

NF TRANZISTORY V POUZDRECH SMD

Typ Orientacni hodnoty
Uceo e Pt hae analog — viz str.
vodivost V] [mA]  [mW] (standardni typ) pouzdro znak

KCV237-1D NPN 45 100 150 125-500 viz str. 2 T45 1D
KCV238-1E NPN 20 100 150 125-900 viz str. 2 T45 1E
KCV239-1H NPN 20 50 150 240-900 viz str. 2 T45 1H
KCV307-1J PNP 45 100 150 125-500 viz str. 3 T45 1\
KCV308-1K PNP 25 100 150 125-900 viz str. 3 T45 1K
KCV309-1L PNP 20 50 150 240-900 viz str. 3 T45 1L

VF TRANZISTORY V POUZDRECH SMD

Typ Orientaéni hodnoty
Uceo Ic Piot hae fr analog —viz str.

vodivost V] [mA]  [mW] [MHz] (standardni typ) pouzdro znak
KFV524-2H NPN 20 30 145 67-220 200-350 vizstr. 7 T45 2H
KFV525-2J NPN 20 30 145 37-125 210-300 viz str. 7 T45 2J
KFV589-2K NPN 15 25 150 25-200 900 viz str. 26 T45 2K
KFV590-2L NPN 15 25 150 25-200 1000 viz str. 26 T45 2L
BCW30 PNP 20 100 200 215-500 150 T46
BCwa32 NPN 20 100 200 200-450 300 T46

Typy pro povrchovou montaz maji oproti obdobnym konvenénim typum
v nazvu uvedeno navic pismeno ,V*.

Priklad: konvencni typ KC237 — SMD typ KCV237.

pouzdro T45
C
Cé_st?f":n}'(_ 'r.rfehled IRl e pouzdro T46
nejbéznéjsich zahraniénich Detailni vykresy
tranzistort v pouzdrech pouzder jsou
SMD je na str. 5. na konci oddilu. = SOT-23
BN 29



KREMIKOVE TRANZISTORY
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KREMIKOVE TRANZISTORY

pouzdro T29 pouzdro T30 pouzdro T31 pouzdro T32




KREMIKOVE TRANZISTORY |

pouzdro T35

| | Originalni vykres "
H_ ‘ pouzdra nebyl |
1 1d k dispozici. ﬂi‘
z | s Lzlosme maxe( s ‘

pouzdro T39

pouzdro T45 pouzdro T46
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ZNACENi VvYVODU

Tnzistory hipelam) Bipolarni tranzistor
E emitor Dioda
B baze NPN . PNP .
c kolektor A ’l K
= g P B B
Tranzistory unipolarni
G gate - hradlo — fidici elektroda Diak E E
D drain — kolektor
S source — emitor i A2 | Tranzistor MOSFET s kanalem
: N P
Tyristory B b
A anoda )
K  katoda Tyristor
G gate - hradlo - fidici elektroda & 4”? i - - @
i S S
Triaky 5
A1 prvni anoda — hlavni vyvod 1 Tranzistor JFET s kanalem
A2  druha anoda - hlavni vyvod 2 . N P
G  gate - hradlo - fidici elektroda Triak 5 .
Diody A1 AHT A2
G G
A anoda
K katoda G S s
ZNACKY VYROBCU
znacka vyrobhce znacka vyrobce
AG AGILENT (HP) PH PHILIPS
FC FAIRCHILD Pl POWER INNOVATIONS
GS GENERAL Semiconductor SH SHARP
HP HEWLETT-PACKARD SIE SIEMENS
INF INFINEON (SIEMENS) ST SGS-THOMSON
L LITEON Vv VISHAY
MOT MOTOROLA z ZETEX
ON ON Semiconductor
VYSVETLIVKY VELICIN
SE NACHAZEJi NA KONCI KATALOG
XXIV

E.; 3
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